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BESONDERHEITEN

+ Eingebautes optisches Filter zum Angleichen
des Empfindlichkeitsprofils an das des mensch-
lichen Auges (Maximum bei 580nm)
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+ Direkter linearer Zusammenhang zwischen
Umgebungshelligkeit und Photostrom (Linearer
Ausgang). Hoher Photostrom durch integrierten
Verstarker:

I =260 pA (typisch)
Ey =100 Ix (Kunstlicht)

« Silizium-Chip

+ Frei von Blei und Cadmium

- Betriebsspannung von 1,5 bis 6 V DC

SERIE

NaPiCa

ANWENDUNGSBEISPIELE

+ Nachfuhrung der Helligkeit von hintergrundbe-
leuchteten LCD-Monitoren und Fernsehern

» Automatisches Anpassen der Helligkeit von
beleuchteten Folientastaturen

+ Anpassung der Innen- / AuBBenbeleuchtung
durch Abfrage der Helligkeit

» Automatisches Umschalten von Uberwachungs-
kameras vom Nacht- in den Tagmodus und
umgekehrt

— » Kompakte SMD-Bauweise erhaltlich
1 Anode
2 Kathode
ARTIKELBEZEICHNUNG
Artikelnummer AMS104Y AMS302T
Bauart SMD-Version Sockel-Version
AnschluB Anschluf3 Uber Pin 1 und 4 AnschluB3 Uber Pin 1 und 2

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf Kunstlicht bei 100Ix (Neonréhren).

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft ‘ Symbol ‘ Wert Bemerkungen
Grenzwerte (bei 25°C Umgebungstemperatur)
Sperrspannung Ur -0,5 bis 8V
Photostrom I 5mA
Verlustleistung P 40 mW
Betriebstemperatur Topr -30 bis +85°C Unter Vermeidung von Kondensation
Lagerungstemperatur Tsig -40 bis +100°C Unter Vermeidung von Kondensation
Empfohlene Betriebsbedingungen

Min. 1,5V
Sperrspannung . Ur .y
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Elektrische Eigenschaften (bei 25°C Umgebungstemperatur)

Eigenschaft Symbol Wert Bemerkung

Max. Empfindlichkeit (Wellenlange) hp 580 nm
Min. IL1 9,1 uA

Photostrom 1 Typisch IL1 13 uA Ugr=5V,Ey=5Ix(*1)
Max. IL1 16,9 UA
Min. ILo 182 uA

Photostrom 2 Typisch ILo 260 pA Ug=5V, E, =100 Ix (*1)
Max. ILo 338 A
Min.

Photostrom 3 Typisch I3 500 pA Ug=5V, E, =100 Ix (*2)
Max.

Dunkelstrom Max. Ip 0,3 uA Ug=5V

Schaltzeit Gl b 8.5ms Up=25V,Up =25V,
Abfall t 8,5ms RL=5kQ

Hinweise:

(*1) Verwendete Lichtquelle: Glihlampe
(*2) Verwendete Lichtquelle: CIE Standard Leuchtkmittel ,A*“.
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NaPiCa

Ansprechzeit in Abhangigkeit der angelegten
Last (Lichtquelle = weiBe LED, Sperrspannung:
5V, Last bei 2,5 V bei 25°C)
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SICHERHEITSHINWEISE

Um Beschadigungen zu vermeiden mussen

folgende Punkte beachtet werden:

+ Der Sensor darf nur innerhalb der angegebenen
Spezifikationen betrieben werden. Der Sensor
kann unter Umstanden beschadigt werden (z.B.
Uberhitzung)

ALLGEMEINE HINWEISE

Betrieb auBerhalb der Spezifikationen

Wird an den Sensor eine Spannung / Strom au-
Berhalb der angegebenen Werte angelegt, kann
der Sensor irreparabel geschadigt werden: Die
Folge sind meist zerstorte Schaltungen oder P/N
Grenzubergange im Silizium.

Um einen einwandfreien Betrieb zu gewahrleis-
ten, wird empfohlen, entsprechende Schutzschal-
tungen einzuplanen um zu hohe Spannungs- und
Stromwerte (auch kurzzeitig) auszuschlieBen.

Statische Aufladung

Um eine Beschadigung der Sensoren durch sta-

tische Aufladung zu verhindern sollten folgende

Sicherheitpunkte beachtet werden:

» Handarbeitsplatze mussen mit antistatischer
Bekleidung ausgestattet und geerdet sein
(500 kQ bis 1 MQ).

* Der Arbeitsplatz sollte mit einer leitfahigen
(und geerdeten) Platte ausgestattet sein. Die
Messinstrumente mussen geerdet sein. Ebenso
empfiehlt es sich alle Geratschaften zu erden.

+ Lotkolben sollten entweder nur einen sehr
geringen Kriechstrom aufweisen bzw. sollte die
Spitze geerdet sein.

* Die Verpackung von Leiterplatten muB in spezi-
ellen antistatischen Hullen / Folien geschehen.

* Bei Lagerung und Transport muf3 eine statische
Aufladung der Sensoren ausgeschlossen wer-
den (z.B. durch antistatische Verpackung). Die
Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 45% und 60%
rel. betragen.

Einschalten

Der Lichtstrom im Sensor bleibt erst nach der
Stabilisierung des internen Schaltkreises kon-
stant.

Lagerung

Da die Leistungsdaten des Sensors abhangig

von einer Verschmutzung sind, sind diese in ein-

zelnen Schutzhullen verpackt. Folgende Punkte
gilt es hierbei zu beachten:

» Um eine Verschmutzung zu vermeiden, sollten
die Sensoren nach der Entnahme aus der
Verpackung alsbald als moglich verbaut werden
(ca. 1 Woche).

» Mussen die Sensoren erneut aufbewahrt wer-
den (< 3 Monate) empfiehlt sich ein staubfreier
Behalter mit Silika-Gel zur trockenen Lagerung.

+ Eine Lagerung unter extremen Bedingungen
kann die Funktionstuchtigkeit des Senors be-
einflussen. Folgende Umgebungsbedingungen
sollten eingehalten werden:

+ Lagertemperatur: 0 bis 30°C

+ max. rel. Luftfeuchtigkeit 60%

+ Als umgebende Atmosphare nur inerte Gase
(wie z.B. Luft) sicherstellen. Aggressive Gase
die z.B. Schwefelsaure enthalten kbnnen den
Sensor dauerhaft schadigen

« Verunreinigtes Lotzinn kann den Sensor dahin-
gehend bschadigen, dass die eingeschlossene
Verunreinigung sublimiert und das Sensor-
gehause daraus entstehender mechanischer
Belastung zerstort.

- Die Pinbelegung muB beim AnschlieBen genau
beachtet werden. Ansonsten droht eine Uberhit-
zung des Sensors

- Fur einen zuverlassigen Betrieb empfiehlt es
sich beim Schaltkreisdesign Schutzschaltkreise
zu integrieren

Verloten (SMD-Variante / AMS1)

(1) Empfohlene Variante fur Sn3,0Ag0,5Cu:
(1a) Reflow Lotanlage (IR)

Ts

Tz

T1

t 1.
] ¢

T, =155 bis 180°C

T, =230°C

T3 = max. 250°C

t; =60 bis 120 s

t, =max. 30 s

(1b) Lotkolben:

Temperatur : 350 bis 400°C

Leistung : 30 bis 60 W

Kontakizeit: max. 3 s

(2) Empfohlene Variante fur SnPb (eutektisch)

(2a) Reflow Loétanlage (IR)
Ts

T2

T1

t 1.
]

T, = 155 bis 165°C

T, = 180 bis 200°C

T3 = max. 245°C

ty =max. 120 s

t, =max. 30 s

(2b) Lotkolben:

Temperatur : 280 bis 300°C
Leistung : 30 bis 60 W
Kontaktzeit: max. 5 s

Verloten (Sockel-Variante / AMS3)

(1) Empfohlene Variante:

(1a) Double-Wave Methode
T2

T1

T,=120°C

T, = max. 260°C

ty =max. 120 s
tb+t3=max.6s

(1b) Lotkolben:

Temperatur : 350 bis 400°C
Leistung : 30 bis 60 W
Kontakizeit: max. 3 s

Montage / Bestuckung

Die Temperaturentwicklung am Sensor ist abhag-
nig von der Bestuckungsdichte auf der Leiterpla-
tine. Daher sollte im Vorfeld Uberpruft werden,

ob der Sensor im spateren Betrieb sich in den
angegebenen Randbedingungen befindet.
Werden diese Werte Uberschritten, kann der
Sensor Schaden nehmen (Bonding-Drahte,
Hulle, ...).

Reinigung

Zum Entfernen von Flussmittel eignen sich orga-

nische Losungsmittel.

Sofern eine Sauberung per Ultraschall geschieht,

so muB diese innerhalb folgender Werte liegen:

» Frequenz zwischen 27 und 29 kHz

» Leistungsdichte: max. 0,24 mW

* Reinigungszeit: max. 30 s

* Reinigungsmedium: Asahiklin AK-225

* Weiterhin: Um eine Beschéadigung aller Bauteile
zu vermeiden muB die Reinigung in einem
Tauchbad geschehen.

Transport

Harte StoBe / Vibrationen kdnnen den Sensor
beschadigen. Fur den Transport muB fur eine
entsprechende Dampfung gesorgt werden.

Umgebungsbedingung

Wie bei der Lagerung sind nur inerte Gase als
Umgebungsmedien moglich (z.B. Luft). Saure- /
basen und [6sungsmittelhaltige Gase schadigen
den Sensor. Ebenso starker Dampf und Staub.

Anschlusspins (Sockel-Version)

+ Die Formanpassung der Anschlusspins muB
vor dem Verloten erfolgen

+ Die Verformung und das Kurzen der An-
schlusspins darf bis minimal 3mm zum Korper
geschehen

+ Nach der Befestigung durfen die Beinchen nicht
unter mechanischer Spannung liegen

Seite 4
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BEMASSUNG SENSOR / VERPACKUNG

SMD-Typ
MaBe Tape MaBe Rolle
Die Aufnahme erfolgt beim Artikel AMS104Y uber Pin 1 und 4
Laufrichtung 015%" @ 21,008 11,420
0,2:005 i;\e’lnss%vr 4,001 2,0%01 1,751 j
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Sockel-Typ
MaBe Tape und Sensor
Pe B A Symbol | MaBe in mm
& Po 12,7+0,3
,l_:g J%J | ) P 127 £1,0
P, 6,35+1,3
¥ 2 20,5+1,0
\ 5 2,54+0,5
/\/55() g(); EQ[/ 5 — Ah 0+1,0
/ 7\ Ap 0+1,0
Po F 9 W 18,0+1,0/-0,5
W, 13,0+0,3
W, 9,0 40,75/-0,5
W, 0 bis 0,5
Do 3.8x0,2
t 0,5+0,2
TERMINOLOGIE
Bezeichnung Symbol Beschreibung
Sperrspannung Ug Zwischen Anode und Kathode angelegte Spannung
Photostrom I Nach Lichteinfall flieBender Strom zwischen Anode und Kathode
Verlustleistung P Zwischen Anode und Kathode verlorene Leistung
Betriebstemperatur Topr Umgebungstemperatur, unter der ein fehlerfreier Betrieb moglich ist
Lagerungstemperatur T tJeTr?eenbggﬂztggpﬁiI:tmutr, unter der ohne angelegter Spannung der Sensor
max. spektrale Empfindlichkeit Ap Wellenlange, bei der das Empfindlichkeitsspektrum das Maximum hat
Dunkelstrom I FlieBender Strom zwischen Anode und Kathode ohne Lichteinfall
Anzugszeit t, Anstiegszeit des Ausgangssignals von 10 auf 90% nach Lichteinfall
Abfallzeit t Abfallzeit des Ausgangssignals von 90 auf 10% nach Wegfall der Lichtquelle
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